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mste invento se refiere a los circuibos.
eléctricos, en general, y es particularmente aplicable
a las disposiciones de polarizacidn para los circuitos
integrados. Tal como acui se le emplea, el término "cir-
culto intenrado" se refilere a un dispositive o plague-
ta unitario o monolitico de semiconductores, el cual es
equivalente a una red de olz2montos activos y pasivoes
de cireuito, conectados entre si.

De scuerdo con 2l invenbto, se provée un

cireuivo elictrico que %Hiszns varios pasos de transistoresg,
conactados en cascada, incluyenio cada unc de ellos un

amplificador con acopluamiento por emisor, -ue excita a

un amplificador se=uidor de emisgor. -2 Incluys una ali-
mentacidén de potencial de polarizacidn cara ¢l civeni-

to, cue incluye tambidn una primera resistencia para

acoplar la alimentacién de poluarizacidn a uno de los Lram-
sistores acoplados por elmisor en cada uno de los pa-
sos primero y segundo del grupo conectado en cascada.

Se provie una serunda vesisbencia que zeopla un poben=—
cial de realimentucidn, desde ol Wransistor soraidor de
emisor, del dltime nasc dsl rruvo conectado en cascada,
al otro de los transistores acoplados por gulsor en el

"
4

nrimer vaso en cagcada., Los valores Shnicos de lag ve-
sisbinecias primera ¥ seconda son tales e lag cafdas

de potencial do la corriente continua aque se desarrollan
en los bornes de la prinmera reésistencia son susbtancial-

mente iguales a las caldas de pohtencial de la corriente

conbinua dessrrolladas en los boines de la repunia re-

sistencia.

i
|
81 dibujo adjunto revresenta un diagramsa !
!

1
N
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esquenibtico del circuibo de un canal de tratamiento de
una onda con ncdulacidn anpular, para receptorses con o
Anlacién de frecuencia.

Aunque el civecuibo pucde ser incorporado
en un dispositivo de circuite intesrado, ha de enben-
derae cue los conce::tos fundamentales que vaﬂ a des—
cribirse son aplicables con mayor generalidad. £l in-
vento, por ejemplo, bucde emplearse en combinacidn con
xlguna confisuracidn de amplificador que tenga varlos
nasos de transistores concctados en cascada, del tipo
bisico aqui Jescrito.

gl diagrama esqusmitico del circuibo del
dibujo muestra el empleo de miltiples pasos amplifica-
dores de tres transistores, en el amplificador de fre-
cusncia intermedia de un radio- receptor con frecuencia
modulada. La caja 1C en linea de trazos ilustra esque=-
méticamente una placueta monolitica de circuito de se-
miconiuctores. Ia plaqueta tiene una pluralidad de zo-
nas de superficies de contacto alrededor de su perife~
ria, mediante las cuales pueden efectuarse conexiones
al circuito gue va sobre la plaqueta. Por ejemplo, la
placueta 10 tiene un par de superficies de conbtacto 12,
v 14 que estin acopladas a un manantial de ondas con o+
dulacidén de frecuencia. in cuanto a las dimensiones fi-
sicas, la plaqueta 10 puede ser del orden de 1,5 x 1,5
nilimetros, o mis pequeiia. Z1 modo de instrumentar las
varias partes funcionules de transistores, diodos y
resistencias que lueso se describen, en una plaqueta
monolitica, es conocido c¢n la técnica.

Las seilales moduladas en frecuencia desde
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un manantial adecuado, tal como el paso mezclador del
radio-receptor para frecuencia modulada, se aplican en-
tre el terminal 16 y tierra, y van acopladas por un
condensador 18 a un circuito resonante 20, el cual es-
t4 sintonizado a la sefial de frecuencia intermedia

de 10,7 megahertz, de acuerdo con las normas norteame-
ricanas. El circuito 20 resonante y el condensador 18

de acoplamiento, en el presente ejemplo, son exteriores

a la plaqueta, pero van acoplados a ella por las super~
ficies 12 y 14 de contacto,.

Ia superficie de contacto 12 va acoplada ;
directamente a un primer paso 22 amplificador, que in- %

cluye tres transistores 24, 26 y 23. 1Los dos primeros

transistores 24 y 26 van conectados por las resistencia4
30 y 32 para provorcionar un amplificador acoplado por !
emisor, y el tercer transistor 28 va conectado por las é
resistencias 34 y %6 como seguidor de emisor. il paso
amplificador 22 se ha representado como del tipo des-
crito en la solicitud de patente norbteamericana n? de
serie 650.088, presentada en 29 de Jjunio de 1907, y

titulada "SISTiEMA Di 'PRADUCCION Do JERALL3Y, Ia sciial

de salida desarrollada por el paso 22 amplificador apa-

rece en la unidn de las resistencias 34 y 36.

vl paso amplificador 22 va acoplado direc-
tamente a un paso 38 amplificador y semejante, (que lle-
va también tres transistores 40, 42 y 44, lLos dos pri-
meros transistores 40 y 42 van también conectalos oor
un par de resistencias 46 y 48 para formar la construce—
cién de un amplificador acoplado por emisor, mientras

que el tercer btransistor 44 va conectado también como

- -
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sesuidor emisor, mediante las resistenclas 50 y 52. la
gcfial de salida de esbe paso se desarrolla en la unidn
de las resisbencias 5U y 52,

41l paso 38 amplificador va acoplado direc—
tamentie a un paso seuejante HU, Ll amplificador acoplado
por emisor del paso D4 incluye a los transistores 56 y
58, la resistencia de carga 60 y la resisbtencia comin de
emisor 62. [l seguidor de emisor incluye al transisbor
64 y las resisiencias 66 y 68 conectadas en serie, la
unidn de las cuales constituye el punto de salida del
paso amplificador 54.

Las seflales de salida del paso 54 se desa-
rrollan en los bornes de la resisbencia 68, y se aplican
a un paso Y0, limitador del nivel superior, que incluye
a los transistores 72, 74 y 76, un diodo 78 y una resis-
tencia 80. £l transistor 76 funciona como manantial de
corriente constante para cl paso limitador 70, y tiene
compengacidn de temperatura por el diodo 78. La parte del
transistor 74 en el paso Y0 va conectada por msdio de una
superficie de contacto 82, para excitar al bobinado pri-
mario de un transformador 84 de discriminador. L1 bobina-
do secundario del transformador 84 de discriminador va
conectado, por medio de un par de superficies de contac-
to 86 y 88, al resto del circuito 90 del discriminador.

#l ecircuito 90 del discriminador es del
tipo descrito en la solicitud ds pabtente norteamericana
titulada "SISTGEIA DE TRADUCCION DE SEHALLSY, NO de serie
700,131, presentada en 24 de enero de 1968. Mas concre~
tamente, el circuito 90 es de la forma de detector de

relacién, pero sin el gran condensador no integrable que

-5 -
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noramelmente se utiliza para obtener una rectificacidn de
picos. Los dispositivos rectificadores con polaridad
opuesta, del circuito S0 del discriminador se indican con
los nifimeros de referencia 160 y 162, mientras que lo ca-
pacidad repartida de las resistencias de carga integradas
164 y 166 proporciona el filtrado de la frecuencia de la
sefial y de sus armbénicos. Un circuito 168 de polariza-
cidn, que incluye los transistores 170 y 172, y las re-
sistencias 174, 176 y 178, (las dos primeras de las cua-
les tiznen sustancialmente igual valor dhmico) sirve para

la polarizacidn directa de los dispositivos rectificado-

res 160 y 162, de modo que se mantenga un funcionamien- i
to equilibrado y lineal en presencia de seilales de bajo
nivel, y aumenta la temperatura ambientzl. Con un diodo
Zener 177 conectado entre el electrodo colector del tran-
sistor 172 y una superficie de contacto 180, y con los
valores de los componentes indicados en el dibujo, se
desarrolla en la superficie 180 de conbtacto un potencial
estdtico de corriente continua de unos + 2,5 V, y sir-
ve como polencial de referencia para el discriminador 90,
Ias sefiales desmoduladas desarrolladas

por el discriminador 9C, se acoplan por medio de bobina-
do terciario del transformador 84 del discriminador, de
un primer coniensador 92, de un potencilmetro 94 regula-'
dor de volumen, de un segundo condensador 96 y de wna
superficie de contactc 98, a la entrada de un paso 100
amplificador en audio-Irecusncia, que incluys a los tran-
sistores 102 y 104 y las resistenclas 105 y 106. las
seflales de salida del paso 10C se degarrollan en los

bornes de la resistencia 106, y pueden tonarse de la pla-

-6 =
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aneba dn 5 mi-conductores oor m:dio de una sunerficie de
cont -cto 1. Un cendensador 110 de atenuacidn va aco-
plado entre un punto con »otencilal de bierra y el ewmpal-
21 condensador 92,

ne sntre i bobinado terciario iy

s) berminal oositive de on manantlal de suo

winiabro 4 copriente conbinua para el eireuito (que
puede estar sometido a alguna variacibn) va conectado a
una superficie de contacte 112, mientras que el termi-
nal negativo y puestc a tierra va conectado a obra su-
perficie de conbacbto 114, o1l pobencisl no regulado exis-
tente entre las superficies de contacto 112 y 114 se
aplica dirvectamente al transistor 72 del paso 70 de ni-

vel superior, 7 a los transishores 102 y 104 del paso
1CO amplificador de sudio-Efrecuencia.

La variscibn del potencial de suministro
se regula por un diodo Zener 116, que va conectado entre
las superlicies de contacto 112 y 114, por conducto de
una resistencia 118. Los transistores 120 y 122, conec-
bados a la superficie ds contacto 112 y al diodo Zener
116, sirven como seguidores de emisor para aislar el
potencial rerulado alimentado al paso 22 amplificador
del alimentado a los pasos 38 y 54.

in el circuito del dibujo se han incluido
también un par de transistores 124 y 126, un par de rec-
tificadores 125 y 127, y tres resistencias 128, 130 y
132, que consbibuyen una alimentacidn 134 de potencial
de polarizacién para los pasos amplificadores 22, 38

¥y 54. ista alimentacibén 134 es del tipo descrito en la
solicitud de Bgtados Unidos n? de serie 709.274, pre-

sentada en 29 de febrero de 1968, y titulada "DISYOSI-

-7 -
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TIVOS DE POLARIZACION D& CINCUITOS INDUGRADOS.

De modo andlogo al que alli se describe,
la alimentacibn 154 desarrolla un potencial en los bor-
nes de la resgistencia 132, el cual es sustancialmente
igual a la mitad del valor del potencial de alimentacibn
en el 4nodo del rectificador 125 alejado del electrodo
colector del transistor 126, y el cual es independiente
de las variaciones de temperatura y del potencial de ali-+
mentacibn.

#n funcionamiento, la estabilidad del pun-

to de trabajo de los pasos amplificadores 22, 38 y 54,

se mantiene de acuerdo con los principios del presente |
invento, mediante el uso de realimentacién de corriente :
continua englobando a esos tres pasos, a través de una
resistencia 136, con un condensador de derivacibén 138
conectado a la resistencia 136 por conducto de una super-
ficie de contacbo 140. ¥l paso limitador 70 se mantiene
enbtonces automlticamente en el punto exacto de trabajo,
porque la realimentacidn que engloba a los pasos ampli-
ficadores 22, 38 y 54 mantiene el potencial en el zlec-
trodo base del transistor 72 a un valor mitad que el ya
mencionado potencial de alimenbacién. El paso limitador
70 quéda asi{ equilibrado sin encontrarse en el circuito
de realimentacidn. isto es conveniente, porque la tenden-
cia a la oscilacién en el circuito de realimentacidn
se reduce al conservar el nimero de pasos lo més bajo
posible,

En armonia con otros principios del pre-
sente invento, el potencial correcto de polarizacibén pa-

ra el paso limitador 70 se hace esencialmente indepen- |

-8 - ;
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diente de la ganancia de corriente del transistor, median-
te el empleo de una reésistencia 142, conectada en los
retornos de los 2lectrodos base de los transistores 24
y 42. Bl valor éhmico de la resistencia 142 se ha he-
cho sustancialmenbe igual a la mitad del valor Shmico

de 1o resiskencin 156, conccbada en el reliorno del clee-
trodo base del transisbor 26. Ll condensador de deriva-
cibn 144 va conectado a la resistencia 142 por medio de
la superficie 14 de contbacto,

El potencial correcto de polarizacidn para
el paso amplificador 54 puede hacerse también esencial-
mente independiente de la ganancia del transisbtor, conec
tando alternativamente la resistencia de polarizacién
142 entre el electrodo de base del transistor 42 y la
superficie de contacto 14, y duplicando su valor Shmico
para igualar sustancialmente al de la resistencia 176
de realimentacidén. 3in embargo, conectando de esta mane-
ra la resisbtencia #2, habria que afladir al circuito otro
condensador, con objeto de derivar a tierra el electrodo
base del transistor 42. isto se debe a la inevitable pre-
sencia de alguna pulsacibén de radio-frecuencia en la
salida de la alimentacidn 1374 del potencial de polariza—
eidn, incluso cuando el potencial alli desarrollado tie-
ne una imocedancia de salida muy reducida,

Considerando la ganancig proporcionada por
el paso amplificador del conjunto, que es de 90 decibe-
lios desde la entrada a la salida, esta pulsacibn ha de
ser impedida de alcanzar a los pasos mis cristicos 22
¥y 38, pues si no, el amplificador tenderia a oscilar

de modo inconveniente. Bl condensador 144 deriva eficaz-

-9 -
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mente al transistor 24 y, por consiguiente, al paso 22,
mientras que el condensador que se aiiade a esta dispo-
sicidn alternativa, derivaria al transistor 42 y al pa-
so amplificador 38. (Ze observari gque el paso amplifica-
dor 54 es mucho menos critico en cuanto a la provisién
de la genancia global, y que el efecto de la pulsacidn
de »adio-frecuencia en el electrodo base del transistor
58 del mismo es préicticamente insignificante en el fun~
cionamiento del circuito).

Resulbard, sin embargo, evidente que este

esquema alternativo aumenta el coste del canal de trata-

miento de la onda con modulacidén angular, debido al cos-

e del condensador de derivacidén adicional, iSerf igual-
mente evidente gque para acoplar ese condensador al paso
amolificador 38 habri que reservar un terminal o una
superficie de contacto adicional en la plagueta del cir-
culto integrado. dsto puede crear alguna dificultad,
puesto que, como es bien sabido, en una plaqueta inte-
grada hay un nfmero limitado de terminales disponibles
para las conexiones exteriores.

$in embargo, con la dispoéicién mostrada
en el dibujo, estos dos inconvenientes quedan resueltos.
Es decir, que conectando la resistencia 142 entre los
electrodos base de los transistores 42 y 58, como se ha
dibujado, el condensador 144 sirve ahora para derivar
al electrodo base del transistor 24, y también al elec~
trodo correspondiente del transistor 42. Ze ahorra asi
el coste del condensador de derivacidén adicional, y no
hay necesidad alguna de utilizar una superficie de con=-

tacko adicional para conectar ese condensador a la pla-

- 10 -




10

20

3]
\Ji

14..2.1969

queba. Yara asegurar qie los transistores 72 y 74 del
limitador sean polarizados simétricamente, se hace
necesario btambién que las caidas de potencial de corrien~
te continua Adesarrolladas c¢n los bornes de las resisten-—
clag 136 y 142 sean substancialmente iguales. #ligiendo
la resisbencia 142 de polarinacidén de base con wn valor
mitad del e la recisbtencia 1%6 de realimentacidn, esta
condicibn se¢ cumplird, nucsto que en los pasos amplifica-
dores 22 y 58 fluyen intensidades Jde corriente subsban~
cialmente iguales. meda asi asegurada una limitacién
simétrica en la construccidn arriba descrita.

Con las disposiciones resultantes de circui-
tos ue se muestran en el dibujo, puere mantenerse una
deteccidn ecuilibradja, incluso cuando se funciona con una
senal de nivel bajo. La seiial de salida de audio~frecuen-
cia se toma del bobinado terciario del transformador del
discriminador, y se centra en el potencial de referencia
de + 2,5 volt. Como el ex%remo de la derecha de la resis-
tencis 164 estd a un potencial aproximadamente 0,7 volt
mayor cue el potencial de referencia de +2,5 volt exis-
tente en la superficie de contacto 180, debido a la caida
de intensidad de corriente on seanbtide directo de la unidn
base-enisor fel transistor 172, resulitard evidenbe -ue
las veriusiones de la sedul en sentido negativo, incluso
de muy pequefia cuantia, serin suficientes pars polarizar
en sentido directo al rectificador 160 y hacer que se
produzeca la conduccidn. Anflogamente, como el exbremo
de la derecha de lo resistencia 166 estd a un potencial
de 0,7 voll por debajo del potencial de referencia de

+ 2,5 volt, debido a lu caida en la unidn base-emisor del

- 11 -
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transistor 170, las variaciones de la seflal en sentido
positivo con muy escasa cuantia, serén suficientes para
superar al potencial de "contacto" del rectificador 162
y polarizarle hacia la conduccidén. La deteccidn equili-
brada se mantendri asi incluso para seliales de nivel bajd
puesto que los potenciales de "contacto" serén superados
tan pronto como se apliquen las seilales incidentes.

La detececidn equilibrada provists se manten-
dré también en presencia de variaciones de la temperatu-

ra ambiental, particularmente, de aguéllas rue resulten

de la generacidn de calor. aAsi, cuando la temperatura
sunenta y los potenciales Vhe base-emisor de las uniones
con polarizacidn frontal disminuyen, se verd oue la
cafda en el potencial del colector del transistor 170
debida al potencial decreciente Vﬁe de ese transistor,
serd exactamente comnensada por la correshonlienke dis- %
minucidén del potencial Vﬁe del transistor 172, siendo
ipgual a la unidad la ganancia del paso del trensistor
170. =1 potencial de referenciz de + 2,5 volt en el elec-
trodo emisor del transistor 172, y en la superficiz de
contacto 180, serd, por consiguiente, montenido. Ios
rectificadores 160 y 162 de acoplamiento continuarin
con polarizacidn directa por el circuito 168, ademis,
porque las caidas decrecientes del Vﬁe de los transisto-
res 170 y 172 se emparejardn con el decreciente notencial
"de contacto" de esos dispositivos.

Como clarvamente se advizrlte en lo que antece-
de, en una realizacidn de un canal de tratamiento de una
onda con modulacidén angular, que incluya al invento, la

primera resistencia mencionada se elige con un valor mi-

- 12 -
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tad del valor de la segunda resistencia. fsta dispousi-—
¢ibén permite la volarizacidn simétrica del paso limita-
dor que precede al circuito del discriminador del canal,
y asesura que se verificard una limitecidn simétrica y
una deteccidn de ifrecusncia, equilibrada. Una disjosi-
cibén semejante permite también economias en los cosles,
por cuanto con ella nuede eliminarse un condensador de
derivacidén cue normalmente se ubiliza. Cuando el canal
de tratamiento va incluido en un conjunto de circuito
integrado, ademis, la relacibén de resisbencia de dos
a uno vermite tambidén un shorro de uno de los terminales
exteriores (limitados en nlimero) de la plaqueta integra-
da, el cual se emplea para acoplar el condensador de
derivacibn al cuerpo de los semi~-conductores.

Ista solicitud nue corresponde a la pre-~
sentada en sstados Unidos de América el 29 de febrero
de 1968, bajo el nimero 709.3%5, se acoge a los benefi-
cios del articulo 51 del vigenbte iZsbtatuto sobre IPropie-

dad Industrial.

~ Q{EIVINDICACIONES -

Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presenbtan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencién en Espafia por VIINTE afios son los

siguientes:




10

15

20

30

14.2.1969

1. - Una disposicién de circuito elécbricu;
particularmente para disposiciones de polarizacidn para
circuitos integrados, cue tiene una plurslidad de pasos
de transistores conectados en cascada, incluyendo cada
uno un amplificador acoplade por emlsor aue excita a
un emplificador seruidor de emisor, una alimentacidn de
potencial de polarizacidn, estando dicha disgosicidn
de circuito caracterizada por una primera resistencia
que acopla dicha alimentacibén de polarizacidn a uno de
los transistores acoplados por emisor en cada uno de los
pasos primero y sesundo de dicha pluralidad conectada i
en cascada, y una segunda resistencia que acopla un
pobencial de realimentacibén desde el transisbor seguidori
de emisor del Gltimo paso de Aicha pluralidad conectada
en cascada, al otro de los transistores acoplados por
emisor en dicho Hrimer paso de la cascada, siendo los !
valores dOhmicos de dichas resistencias primera y segunda,
tales que las caidas de potencial de corriente continua
desarrolladas en los bornes de dicha »nrimeva resistencia
son substancialmente isuales a las cafdas de potencial
de corriente continua desarrolladas en los bornes de
dicha segunda resistencia.

2. - Una disposicidn de circuito eléctrico
conforme a la reivindicacidén 1, caracterizada porque
el valor dhmico de dicha primera resistencia es substan-

cialmente la mitad del valor Ohmico de dicha sesunda re-

sistencia,

3., = Una disposicidén de circuito eléetrico

conforme a las reivindicaciones 1 6§ 2, caracterizada

porque hay incluido ademds un medio de acoplamiento de

- 14 - '
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corriente continua que conecta dicha alimentacibén de
potencial de polarizacidn al transistor acoplado por
emisor de los restantes pasos de dicha pluralidad conec-
tada en cascada, que corresponde al transistor acoplado
por emisor de dicho sepundo paso fde la cascada, el cual
va convehado a dicha alimeutueidn de potencial de polori-
zacidn por dicha primera resistencia.

4, - Una disposicibn de circuito eléctri-
co conlorme a la reivindicacibén %, caracterizada porque
cada paso en cascada de dicha pluralidad incluye: vrimero
segundo y tercero transisbtores aue btienen electrodos de
base, emisor y colector; medlos que incluyen una tercera
y una cuarba resistenclas que conectan a dichos transis-
tores tercero y cuarto como amplificador acoplado por
emisor, con dicha tercera resistencia de dicho paso coneg]
tada en comln con los electrodos emisores de dichos
transistores primero y sezundo, y con dicha cuarta resis-
tencia de dicho paso conectada al circuito del electrodo
colector de dicho sesunio bransistor, medios que incluyen
una quinta resistencia aue conecta dicho tercer trunsis—
tor coro circuito con salida nor emisor, medios -<ue pro-
porcionan un a conexidén de corriente conbinua para apli-
car sefiales desde dicho cire "ito amplificador aconlade
por emisor a dicho circuito seguidor Ade emisor; y un
medio de circuito de salida acoplado a dicha quinta re-
sistencia en un punto del mismo que estd al mismo poten-
cial continuo gue el aplicado al electrodo base de dicho
primer btransistor.

5, - Una disposicidn de circuito eléebrico

conforme a la reivindicacidn 4, caracterizada porque

- 15 -
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| dicha slimentacidn fe polarizacibn incluye: un manuntlul

“incluyen una octava rvesinsbencls cue conecta “icho guinto

de potencial de execibtacidnm; un cusrbto ¥ un quinto trun-
sigsbores, tenienlo cada uno clectrodos de bace, auisor

¥ colector; medios cue incluyen a una gaxba y una sip-

tima resistencias qus conechan dicho cuarto transiston

a fAicho manantianl de potencial de excibtacidn en unu

configuracién desenerada de emisor comln; medios que

transistor a dicho manantial en una confi-uracidin de

colector comin; medios ‘'ue acoplan el =lzctroio colector

de dicho cusrte transistor al electrodo de base de dicho

quinto transistor; y medios cue acoplan el zlectrodo

o

de base de dicho cuurto transistor al slectrodo emisor
de dicho guinto transistor ¥ a dicha primers resisten-
cla gue acopla <icha alimenbacidn de solarizacién al
citaedo de log transistores acoplados por smisor en cada
uno e los pagos primero y sscundo de dicha pluralidad
conectaila en cascada.

6. = Una disposicidn de circuito eléetrico
cenforme a la reiviniicaeidn 5, caracterizalda porque
dichas rosistencias seuta y sinihima son substancialmente
el mismo valor Shmico, v en el que se incluyen adenis

= e

los rectificadores primero y sepundo, conectados an

serie con dichas resistencias sexta y séptima, respec—
tivamente, y con polaridad en el sentido de lu mayoria

del flujo de corriente a través de dicho cuurto trancis-

tor. f
7. = Una disposicidn de circuibo eléctyrico
conforme a la reivinlticacidén 1, caracterizada porgue ;

a la salida del dltimo de la pluralidad de pasos de tran%
{

i
t
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''de polarizacidn va acoplada a dicho sezgundo transistor

i d

sistores conectados en cascada, va acoplado un paso 1li-
mitador que incluye un primer y un segundo transistores
acoplados por emisor; dicha alimentacidn de potencial

acoplado por emisor de dicho paso limitador, para pro-
porcionar un potencial de polarizacidn para dicho limi-
tador, de meodo que las sefinlzs incidentes aplicadas a
dieho primer poso de lransisbores son amplificadas por

&l y por los restantes nasos de dicha pluralidad conec-
tada en cascada, y son limitadas simétricamente por dicho
paso limlitador.

8. ~ Una disposicibén de circuito eléctrico
conforme a cualquiera de las precedentes reivindicaciones
caracterizada porque dicha pluralidad de pasos conectados
en cascada, dicha alimentacidén de pobtencial de polari-
zacidn y cada una de dichas resistencias, van todos dis—
puestos en un solo circuito integrado.

9. ~ UNA DISPGSICION D CIRCUITO ZLECTIICO,
PARTICULARMENTE PARA DISPCSICIONLS DE 20LARIZACION PARA
¢In0UIT0S INPEGRADOS,

- 17 -
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BAFY

Tal y como se ha descrito en la memoria que
antecede, representado en ¢l dibujo que se acompaila y
para log fines que se han esgpecificado,
La presente memoria consta de dieciocho
hojas escritas a miquina por una sola cara.
maaria, 27 FEB. o33 ,
P.A,
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